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Resumen

En la actualidad, las infecciones originadas por bacterias'se han convertido en un problema de salud publica: Por esta razon, la busqueda de materiales que puedan ser
utilizados en la eliminacién de bacterias ha tomado un gran interés. BI'T1O, és uno de los matefiales semiconductores mas utilizados debido a sus propiedades fotocataliticas,
esto le provee potencial para degradar una gran variedad de contaminantes (organicos, bacterias y virus). Sin embargo, una de las principales desventajas es el valor de su band
gap (cantidad de energia requerida para promover el efecto catalitico). Otro material semiconductor es el 6xido de vanadio en cual posee un valor de band gap menor en
comparacion con el del TiO,. En este trabajo se reporta la obtencion de un composito T10,-V,O: para una posible aplicacion como material antibacterial. El material tue
sintetizado por la técnica de sol gel y tratado térmicamente a 500, 700 y 900°C, después de la sintesis el material fue caracterizado por microscopia electronica de barrido
(MEB). Antes de las pruebas antibacteriales el material se irradio con una lampara de luz ultravioleta a 320nm por diferentes periodos de tiempo (1, 2, 4 y 8 horas), para la
evaluacion del efecto antibacterial se empleo una eepa de §. aureus. Loos resultados obtenidos indicaron la formacion de aglomerados de particulas con morfologias estéricas, de
acuerdo con los espectros de EDS se identificé una buena distribucion de los 6xidos semiconductores, también se observo que el tamano de particula aumentaba conforme se
rementaba la temperatura. Se observo una zona de inhibicién bacteriana alrededor del composito, esto da la pauta para su posible aplicacion como material antibacterial.

Introduccion

E titanio puede ser aplicable para la descomposicion de compuestos no Resultados

deseados en ite, las aguas residuales, en la conversion de la energia solar y I

produccion de rec de energia limpia. En particular, las solicitudes de T T o
problemas ambientales, come la depuracion de aguas residuales mediante la luz > Tiom ik -

son de gran interés practico. Sin embargo, la aplicacién de TiO, como fotocat
para las reacciones quimicas inducidas por la luz visible se ha visto obstacu
su gran energia de banda-gap (3.2eV para TiO, anatasa), y requiere |
(UV) para activarse. Ampliar el limite de absorcion de TiO, de la
espectral visible podria proporcionar las bases para el desarrollo d
TiO, con la actividad de la luz visible. Entre los metales de transi
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elegida para llevar a cabo esta sintesis de este material.
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* Ewvaluar el posible efecto bactericida del material ante la bacteria §. axrens.
Metodologia
Sol-gel
. NH,VO,
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Una vez terminado el tiempo de incubacion de las bacterias en cajas Petri donde habia sido
agregados los polvos irradiados con UV, se observo en la muestra sin tratamiento téfmico
que a 2h, no hubo un erecimiento de bacterias. A 500°C se encontré que a partir de 2h no
habfa crecimiento. A 700°C a partir de 8h no hubo crecimiento de bacterias. Por ultimo, a
900°C a partir de 4h de radiaeion UV, no se encontraron crecimiento de bacterias.
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Lot Se obtuvieron partl'culas con mortologias estéricas. Conforme se aumento la temperatura el

Preparacion del medio de cultivo tamano de particula se incremento. Las muestras tratadas a 500°C presentaron una inhibicion
* 16.1 ¢ de Agar nuttitivo. bacteriana.desde 2 h de irradiacion. Mientras que a 700°C y 8h de irradiacion no hay '
* Se prepararon 700 ml de medio de cultivo para elaborar 35 cajas Petri con ~ 20ml de crecimiento alrededor del polvo de TiO,-V,0s.

medio c/u.

Pruebas bacteriologicas
* Se pesaron 0.015g de cada muestra obtenida con y sin tratamiento térmico.
* Se realiz6 la irradiacion del material a 1,2, 4 y 8 horas a 312 nm.
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* Se realizo la siembra del control (sin exposicion de material).
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